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P." 620384‘

PHN 7892 Spain HK/EL

Este invento se refiere a un dispositivo pare
cebar y alimentar una lémpara de descarga luminosa en
gas y/o enlvapor, la cual esté provista de dos electro-
dos, estendo provisto el dispositivo de dos terminales
de entrada que estén destinados a conectarse a una fuen-
te de voltaje de corriente alterna, cuya frecuencia es
inferior a 100 ¢/s, estando interconectados los dos ter-
minales de entrada ~durante el cebado y la alimentacion
de la lampara- por medio de un circuito en serie de, por
1o menos, una inductencia de estesbilizacidn y la lémpa-
ra, mientras que los dos electrodos de la lémpara estan
conectados entre si por un cgbador que cﬁmprende un
primer elemento de conmutecidn semiconductor, mientras
que, en paralelo a un remal que comprende dicho elemén—
to de conmutacion semiconductor, haey previsto un circui-
to de control del primer elemento de conmutacion semi-

conductor, comprendiendo ese circuito de control al me-
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nos wn primer condensador, un transistor auxiliar'éel
cebador que deriva por 10 menos gl primer condensador,
mientras que la base del transistor suxiliar esta co-
nectada a un circuito de control, es decir, a una unidn
de una primera resistencis y un segundo condensador,
los cuales estén conectados en serie ¥y que estén en
paralelo con el ramal que comprende el primer elemento
de conmutacidn semiconductor.

Un dispositivo conocido del citado tipo se
ha ilustrado; por ejemplo, en le Figure 1 de la Patente
para los EE, UU., Nimero 3.875.459. Una ventaja de ese
dispositivo conoeido es que, si la lémpara rehusa encen-
derse, 8l transistor auxilier, después de un cierto tiem—
pé, hace que cesen 1los intentos de cebar la lémpara. No
obstente, une desventaja de ese dispositivo conocido es
que los picos de voltaje que son generados para cebar
la lémpara de descarga con el mismo, presentan una am-
plitud relativamente grande y bestante constante. Esto
tfae consigo, a ssber, que el primer elemento de conmu-~
técién semiconductor debe poder soportar estos picos
de voltaje en su estado de fuera de conduccidn.

Otra desventaja de este dispositivo conoeido
s que, si los picos de voltaje de emplitud relative-
ménte grande son todavia demasiado pequefios para cebar
la lémpera de descarga, no s6 encenderd ls lémpara.
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Un objeto del invento es proporcionar la posi-
bilidad, para un dispositivo del tipo antes mencionado,
ﬁara tarar el primer elemento de conmutacion semiconduc-
tor para un voltaje de bloqueo admisible relativamente
bajo de una duracidn algo més larga; pero, ademés, si
hay dificultades para cebar la lémpars, para generar un
pico, 0 unos pocos picos, de voltaje breves de una gran
amplitud.

Un dispositivo de acuerdo con el invento para
gebar y aliﬁentar una lémpara de descarga luminosa en'
gas y/o en vapor que esta provisto de dos electrodos,
estando provisto el dispositivo de dos terminales de
entrada que estén destinados para conexidn a una fuente
de voltaje de corriente alterna cuya frecuencia es in-
ferior a 100 ¢/s, estando interconectados los dos ter-
mineles de entrada -durante el cebedo y la alimentacidn
de la lémpere~ por medio de un circuito en serie que
comprende &l menos una inductencie de estsbilizaciodn
y la lémpera, estendo interconectados los dos electro-
dos de la lémpara por medio de un cebador que comprende
un primer elemento de conmutacion semiconductor, mien=-
tras que se ha previsto un circuito de control del pri-
mer elemento de conmutacidn semiconductor, en paralelo
con un ramsl que comprende dicho elemento de conmuta-

¢idn semiconductor, comprendiendo ese circuito de control
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al menos un primer condensador, un transistor auxiiiar
del cebador, que deriva a por lo menos el primer conden-
sador, mientras que la base del transistor auxiliar es-
tA conectada @ un circuito de control, a saber, a una
unidn de una resistencia y un segundo condensedor gue
estén conectados en serie ¥ que estén en paralelo con
el remal que comprende el primer elemento de conmutaci&n
sem;conductor, se caracteriza porque la base del tran-
sistor auxilier esta conectada, & través de un elemento
de umbrel sensible al voltaje, & la unién de la resis-
tencia y el segundo condensador y porque los electrodos
de 1a laémpera estsn conectados por medio de un tercer
condensador y porque hay incluida una segunda inductan-
cia en la conexion de los electrodos de la lémpara al
primer elemento de conmutacidn semiconduector.

Una ventaja de este dispositivo es gue, por
medio del elemento de umbral sensible al voltaje incor-
porado en el circuito de control del trensistor auxiliar,
se puede influir en el instante en el cual el primer
elemento de conmutecidn semiconductor empieza a condu-
cir -~al cebo de un breve periodp después de heber sido
conectado el dispositivo para funcionamiento-. Esto per-
mite influir en el grado en el cusl puede elevarse el
voltaje entre los electrodos de la lampara durante el

cebado de la lémpera. Esta influencia es tal que se

-
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retrasa algo el instante en el cual el primer elemento
de conmutacion semiconductor empieza a conducir, de mo-
do que se aumenta la elevacidn del voltaje a través del
circuito en serie del tercer condensador y de la segun-
da inductancia ¥, por consiguiente, el voltaje a traves
de la lémpara del que se dispone para el cebado.

Por consiguiente, el invento esté basado, de
hecho, en la idea de usar el transistor awxiliasr -cuan-
do ls lémpara rehusa definitivamente encenderse~ no so-
lemente paré hacer que cesen los intentos de cebar lal
lémpera cortocircuitendo para ello el primer condenss-
dor, sino también pars usar ese transistor suxiliar
durante el procedimiento de cebado de la lémpara. Esto
se efectua haciendo conductor ese -transistor auxiliar
una o mas veces durante un breve periodo de tiempo an-
tes del final del procedimiento de cebado, de modo que
se contrarreste la carga del primer condensador en el
circuito de control del elemento de conmutacion semicon-
ductor. Esto implica que transcurra mas tiempo antes de
que el citado primer condensador haya obtenido un vol-
taje tal que pueda hacerse conductor con el mismo el
elemento de conmutacidn semiconductor. Como se ha hecho
notar en lo que antecedse, este retardo de por resultado
un mayor sumento del voltaje a través de la lémbara.

No obstante, ha de transcurrir un cierto tiem-
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po, después de haber sido conectado el dispositivo para
funcionamisnto, para que el transistor auxilisr empiece
a conducir. La razén de ello es la presencia del elemen-
to de umbral sensible al voltaje en el circuito de con-

trol del transistor suxiliar. 5i despuds de algun tiem-
po se carga el segundo condensador hasta tal punto que
haga que el transistor suxiliar se ponga en conduccidn,
se hace operante el retardo en poner en conduccion el
primer elemento de conmutacion semicoaductor.

Por 1o que se refiere 'al aumento de voltaje
a través de la lampera de descargs -en 91 procedimiento
dé cebado~- es de hacer notar que el mismo es conocido
de por si de la Memoria Descriptiva de la Patente Bri-
ténica Nimero 1.208.489. En ese caso, sin embergo, el
instante en que se hace conductor el elemento de conmu~
tacion semiconductor no es variable.

La lémpara de descarga luminosa puede ser, por
ejemplo, una lémpara que no esté provista de electrodos
precalentsbles, por ejemplo una lémpara de descarga lu-
minosa en vepor metélico de alta presiodn.

La lampara de descarga luminosa es rreferible-
mente una 1émpara provista de electrodos precalentsbles,
por ejemplo una lémperas de descerga luminosa en vapor
de mercurio de baje presidn. La corriente que fluye en—

tonces a través del elemento de conmutacidn semiconduc-
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tor durante el procedimiento de cebado, puede usarse
luego ademas para precalentaer los electrodos de la lém-
para.

El primer elemento de conmutacion semiconduc~
tor consiste, por ejemplo, en dos tiristores, los cua-
les estan conectados en anti-paralelo. El primer ele-
mento de conmutacion semiconductor puede ser tembién,
por ejeumplo, un "triac", es decir un elemento de con-
mutecidn semiconductor que tieme una caracteristica de
tiristor bidireccionel.

En una reslizacion preferida de un dispositi-
vo de acuerdo con el invento, hay incluido un puente
de diodos entre los electrodos de la lémpara y el pri-
mer elemerito de conmutacidn semicdnductor,'éiendo ese
eiemento de conmutacidn semiconductor un transistor gque
esté situedo en un remal centrel de ese puente de dio-
dos,

Una ventaje de esta reelizacibn preferida es
que solamente se requiere un simple elemento de conmuta-
¢idn semiconductor y que, ademés, pueden ser producidcs
un cierto numero de requeiios picos de voltaje & través
de la lémpara durente cede semiciclo del voltaje de
suministro.

El elemento de umbral sensible al voltaje en

el circuito de control del tramsistor suxiliar ruede




ser, por ejemplo, una lémpsra de descerga luminosa de neon.

En otra reelizacidn preferida de un dispogiti-
vo de acuerdo con el invento el elemento de umbral sei~
sgible 21 volteje es un primer diodo Zener.

5 Une ventaja de esta realizscidn preferida es
que, por ejemplo, el voltaje de umbral del elemento de
umbral veria sdlo un poco en el trenscurso del tiempo.

En una reelizecidn preferide siguiente de acuer-
do con el invento, el circulto de control del transistor

10 ' guxiliar, comprende une conexidn en serie de, por este
orden, la résistencia,un rrimer diodo, un primer diodo
Zener y wn cuerto condensador, apuntando une hacia otra
las direcciones de paso del primer diodo y del diodo Ze-
ner, estandb deriveados el circuito en serie del primer

15 diodo, el primer diodo Zener y el cuarto condensedor por
un cireuito en serie de una segunds resistencis y el se-
gundo condensador, mientras que el segundo condensador
y también el cusrto condensedor estén derivados cadad
uno de ellos por una resistencia,

20 Una ventaje del dispositivo preferido Ultima-
mente mencionedo de scuerdo con el invento es que, por
medio de este circuito de control especial para el tran-
sistor auxilier se essegura que el transistor auxiliar pue-
da ser conmutado al estado de conduccidn y al estado de

25 no conduccidon variass veces durante cade semiciclo del

24.2.76 -9~
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voltaje de suministro. Esto se debe, entre otras cosés,
al hecho de que shora el segundo condensador puede ser
rrimersmente cargedo & través de la primera y de la se-
gunda resistencies, tras lo cual ese segundo condensador
hace_conductor al trensistor auxilier a través del pri-
mer diodo y de la direccion de bloqueo del primer diodo
Zener. Debido al hecho de que el voltaje a través del
remal que comprende sl primer elemento de conmubacion
semiconductor presenta una oscilaecion, el voltaje a
través del circuito en serie de la segunda resistencia
y del segnndo condensador csaera roco después hasta po}
debajo del voltaje de umbral del primer diodo Zener. Co-
mo resultado, el transistor auxiliar queda fuera de con-
duceidn. Puesto que la frecuencia del voltaje antes men-
cionado a través del ramal que contiene al . .primer elemen-
to semiconductor es, por regla general, mas slta que la
frecuencia del suministro de lez red, es posible repetir
el procedimiento indicesdo en lo que antecede para conmu-
ter el transistor auxilier al estedo de conduccidn y de
fuera del conduccion varies veces csda semiciclo del su-
ministro de la red.

Le realizacion preferids ultimemente mencionads
puede mejorarse todavia mas sfiadiendo al circuito de con-
trol del transistor auxiliar un divisor de voltaje 1o

capacitivo, conectado en paralelo al ramsl que cowmgprerde
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el primer elemento de conmutecidn semiconductor, nientras
que la toma de un divisor de volteje esta conectads, @
través de un segundo diodo, a la unidn del primer'ﬁiodo
y el diodo Zener, apuntando la direccidn de paso del
segundo diodo hacie la union Altimemente mencioneda.

Una ventaja de esta Gltima mejora es que si el
voltaje a través del primer elemento de conmutescidn semi-
conductor alcanzase un alto valor muy rapidamente, flui-
ria una corriente g través del divisor de voltaje no
capacitivo y del segundo diodo en la direccion de blo-
queé del diodo Zener, lo cual heria rapidemente conduc-
tor al transistor auxilisr. El primer condensador es en—
tonces précticamente cortocircuitedo, lo cual impide que
el primer elemento de conmutacidén semiconductor se haga
de nueveo conductor. Es decir, que si se hiciese conductor
en ese instante el primer elemento de conmutacion semi-
conduetor, construido como un transistor esuxiliar, ello
podria ser dessstroso pera un voltaje tan alto a traves

de sus electrodos principales.
En otra reslizacidn preferide de un dispositi-

vo de acuerdo con el invento, un segundo elemento de um-
brsl sensible al voltaje esté conectado en el ramal que
contiene sl primer condensador y que esta conectedo en

peralelo con el primer elemento de conmutacion semicon-

duetor.
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Una ventaja de esta realizacidn preferids es
que, con completa independencia del tramnsistor auxiliar
y de su circuito de control, se obtiene ys un retardo
en el instante en que el primer elemento de conmutacidn
semiconductor se hace conductor por medio del segundo
elemento de umbral sensible &l voltaje, lo cual da por
resultado un esumento algo maeyor del voitaje a través de
le lémpara. Otra ventajas del segundo elemento de umbral
sensible el voltaje es que tembién se usa ese elemento
rara interrunmpir el funcionamiento del cebador tan pron-~
to como he sido cebeda la lémpsra. Para este fin, el vol-
taje de umbral debe ser superior al voltaje de funciona-
miento de la lémpare de descarge luminosa.

Se explicara el invento con mayor detalle con
referencia a los dibujos, en log cuales:

La figura 1 ilustra un circuito eléctrico de
un dispositivo de acuerdo con el invento, juntamente con
una lémpara de descerga luminosa incorporada en ese c¢ir-
cuitoi

La figura 2 ilustra uns representacidn grafi-
ca de la eavolvente de los picos de voltaje entre los
electrodos de ls lémpara de ls figura 1 en funcidn del
tiempo.

En la figura 1, los numeros de referencia 1 y

2 son terminales para conexion a una fuente de voltaje
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de corriente alterns de 220V, 50 ¢/s. Una reacta@gia

de estebilizacidn inductiva 3 esté conectada sl terminal
1. Si ge desea, se puede usar también una reectancia
c¢apacitiva consistente en un circuito en serie de una
bobing y un condensador, que tiene en definitiva un
carécter capecitivo. El otro ledo de la reesctancis 3
gsté conectado a un electrodo 4 precalentesble de una
lémpara 5 de descarga luminosa en vapor de mercurio de
baja presidn. Con el nimero de referencia 6 se indica
wn segundo electrodo precalenteble de la lémpara 5. Bl
electrodo 6 esté conectado &l terminal de entrada 2.

Los extremesde los electrodos 4 y 6 mas prdximos e los
terminales de entrada 1 y 2 estan interconectados por
medio de un condensador 7. Los otros extremos de los
electrodos 4 y 6 estan interconectados por medio de un
condensador 8. A su vez, ese condensador 8 esté deriva-
do por un circuito en serie de una inductancie 9 y un
puente de diodos 10 a 13. Este puente de diodos compren-
de cuatro ramales centrales:

El primer ramsl central comprende un circuito
en serie de una resistencia 20, un errollamiento 21 de
transformador y los electrodos principales de un tran-
gsistor 22 del tipo NPN. Otro arrollamiento 23 de dicho

transformador estd conectaedo entre la base y el emisor

del transistor 22.

- 1) -



10

15

20

25

24.2.76

El segundo remal central del puente de diodos
10 a 13 comprende un circuito en serie de una resisten-
cia 24, un diodo Zener 25 y un condensador 26. Un nodo
entre el diodo Zener 25 y el condensador 26 esté conec-
tado 2 una resistencia 27. E1l otro lazdo de la resisten-
cia 27 esté conectado, = través de un elemento 28 de
fallo o perforacion bidireccionel, & la base del tran-
sistor 22. Una resistencia 29 estéd conectada entre ls
base y el emisor del transistor 22. Una csrgas entre la
resistencis 27 y el elemento de perforacidn 28 esté
conectade el colector de un transistor auxiliar 30 del
tipo NPN. El emisor de ese tramsistor suxiliar 30 esta
conectado & los diodos 12 y 13 del puente de diodos.
Un tercer reamal central del puente de diocdos comprende
un circuito en serie de una resistencia 31, un primer
diodo 32; un diodo Zener 33 y un condensador 34. El con-
densador 34 esta derivado por una resistencis 35. Ademas,
el circuito en serie 32, 33, 35 esté derivado por un cir-
cuito en serie de una resistencie 36, en serie con un
circuito en psralelo de un condensador 37 y uns resisten-
ciz 38.

Un cuarto ramal central del puente de diodos
10 a 13, ilustra un divisor de voltaje de resistencis que
comprende un circuito en serie de una resistencia 39 y

una resistencia 40. Un nodo entre las resistencias 39 y
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40 esté conectado & un diodo 41. El otro lado de ese dio-
do estd conectedo a un punto de unidn entre el digﬁo 32
y el diodo Zener 33. Las direcciones de paso de los tres
diodos 32, 33 y 41 aspuntan todas a su punto de union.

Finalmente, un nodo entre ls inductencia 9 y
el diodo 10 y un nodo entre el diodo 13 y el electrodo
6 estan interconectados por medio de un supresor de im-
pulsos paresitos de hipersmplitud, el cuel se ha indica-
do por la referencié 42.

El circulto descrito funciona como sigue. Cuan-
do se conectan los termineles 1 y 2 a une fuente de vol-
taje de corriente alterna de 220 V, 50 ¢/s, circulars
una corriente cuando haya un voltaje instanténeo sufi-
ciente entre 1 y 2, dependiendo de la polaridad de la
fuente de voltaje de corriente slternsa, en los circuitos
1, 3, 9,10, 24, 25, 26, 13 al terminel 2, ¢ en el circui- .
to 2, 6, 11, 24, 25, 26, 12, 9, 3 al terminal 1. Cuando,
como resultado, el condensador 26 hayas obtenido un vol-
teje tal que se exceda el velor de perforacidén del ele-
mento 28 ae perforacién 0 de umbral, el transistor 22 ge
haré totalmente conductor por medio del transformsdor 21,
23. Por consiguiente, empezera a circulser una.corrienp
te por el primer remal central del puente de diodos, a
sebexr por el ramal 20, 21, 22, Por medio de esa corriern-

te son precalentados los electrodos 4 y 6 de la lémpara
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5. Cuando esa corriente haya alcanzado un valor consten-
te, se hace que cese la excitacidn del transistor 22.
Debido el reteardo conocido originado por el drenaje de
portadores de cargas desde el transistor, este transis-
tor queda de nuevo fuera de conduccidn un poco después.
Mientras estaé conduciendo el transistor 22, el conden—
sador 26 es descargado percialmente a través de la re-
sistencia 27, el elemento de umbral 28 y la resisten-—
cia 29, Debido al hecho de que el tramsistor 22 queda
fuera de conduccidn, se eleva el voltaje a través de'
los condensadores 7 y 8 y, por consiguiente, el voltaje
a través de la lémpara 5. Es esta una elevacidn del vol-
taje que se efectis aproximedamente del mismo modo que
%e ha espécificado en ls Memoria Deécriptiya de la Paten—
te Briténia ndmero 1.208,489 mencionada.

No obstante, mientras tanto el condensedor 37
es ligeramente cargasdo a través de las resistenciss 31
y 36. Cusndo el voltaje a través del condensador 37
~quizés después de algunos semiciclos del voltaje de
alimentacidén entre los terminales 1 y 2- ha alcanzado
un cierto valor relativemente grande, circulsaréd des-
pués periocdicamente una cofriente, desde la resistencia
31, a través del diodo 32, en el sertido de bloqueo del
diodo 33, lo cual hace que el transistor auxiliar 30

empiece a condueir, haciendo que sea cortocircuitado el
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circuito en serie de la resistencia 27 y el condé;sédor
26. Esto, por supuesto, conducira a una descarga par-
cial del condensador 26. Por consiguiente, ello se opo-
ne realmente a la carga de este condensador 26 a tra-
vés de la resistencism 24, Debido @ este retardo en
la carga del condensador 26, se retarden los instantes
en los cuales es hecho conductor el trensistor 22, de
modo que, por una parte, el circuito del condensador
7 & 8 y, por otra perte, les inductancia 9, son cerra-
dos algo después por ese transistor 22. Ello da por re-
sultado un meyor sumento del voltaje a través de esos
dos condensadores 7 y 8 y, por consiguiente, a un sumen-
to de voltaje correspondiente a través de la lémpara 5.
31 se hiciese bruscamente muy alto el voltaje
entre los electrodos 4 y 6 de la lémpars, empezaria a
cireular ;nmediatamente corriente a través del divisor
de voltaje 39, 40 y del diodo 41, en el sentido de blo-
queo del diodo Zener 33, el cual conmute al transistor
15 muy réapidamente al estado de conduccidn, impidiendo
asi que el trensistor 22 se haga tembién conductor, Ello
es favorable, puesto que tal transistor no debe seguir’
giendo conductor para un voltaje ten alto en sus elec-
trodos principales, pues ello podrie tener consecuenciss
desastrosas para el transistor, El supresor de impulsos

parésitos de hiperamplitud 42 es otra proteccion adicio-

- 17 -



nal pera el cebador.

En una realizecion prictica, el valor de la
industancia 3 es de aproximademente 1,2 henrios. La 14m
para 5 es una lémpera de descerga luminosa en vapor de

5 mercurio de beja presidn, de sproximadamente 40 vatios.
El valor de le capacitancie del condensador 7 es de
aproximadamente 22 nanofaradios y el de l& del condensa-
dor 8 de aproximademente 2,5 nenofaradios. La sutoinduc—
tencia de la inductencia 9 es de aproximadamente 0,2 mi-

10 lihenrios. EL vapor de la resistencia 20 es de unos 27
ohmios, el de la resistencis 24 de unos 18 kilohmios,'
el de la resistencis 27 de wnos 10 ohmios, el de la re-
sistencia 29 de unos 100 ohmios, el de la resistencia
31 de unos 390 kilohmios, el de la resistencia 35 de

15 " unos 10 kilohmios, el de la resistencia 36'de unos 6,8
kilohmios y el de la resistencia 38 de unos 150 kilohmios.
La resistencia 39 tiene un valor de aproximadamente 100
kilohmios y la resistencia 40 de aproximedamente 3,9 ki~
lohmios. Los condensadores 26, 34 y 37 tienen capacitan-

20 cias de, respectivemente, 5,6 nanofaradios; 3,3 nanofa-
radios y 6,8 microfaradics. El voltaje Zeher del diodo
éener 33 es de unos 22 voltios y el del diodo Zener 25
es de unos 150 voltios. E1 voltaje de perforacidn del
élemento de umbral 28 es de unos 28 voltios; el supre-~

25 sor de impulsos perasitos de hiperamplitud 42 responde

24-2;76 ’ . . - 18 -
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a un voltaje de aproximadamente 680 V a 1 miliampirio.

La disposicidn con los dos condensadores 7 ¥
8 es también util pera proteger el cebador si Ffallase
un electrodo de la lémpera 5 durante el procedimiento de
cebado.

Con el dispositivo descrito, la lémpara 5 fue
cebada sin parpadeo alguno. Se obtuvo un encendido fia-
ble en el margen de temperaturas comprendido entre -202C
y +70eC,

Si por una w otra razon la lémpara 5 rehusa
encenderse,’ el transistor auxiliar 30 se bloguea, des-
pués de un oierto tiempo, impidiendo que prosiga el fun-
cionamiento del cebador, debido 21 hecho de que enton-
ces el voltaje a través del circuito en serié de la re-
sistencia 36 y del segundo condensador 37 permanece per-
manentemente por encima del voltaje Zener del diodo Ze-
ner 33.

Una gren ventaja de este dispositivo de acuer-
do con el invento es gque ese transistor auxiliar 30 tie-
ne tembién una segunda funcidn, es decir, se opone, co-
mo se ha descrito en lo gque antecede, a la cargs del
condensador 26, lo cual permite user los voltajes mas
altos entre los electrodos 4 y 6 de la lampara durante

el procedimiento de cebado.

A modo de otra explicacidn, se ha representado

- 19 =
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gréficamente la envolvente del voltaje instantaneo e
entre los electrodos 4 y 6 de la lémpara 5 de la figu~
ra 1, en funcion del tiempc t en la figura 7. Se con-
sideraran shora tres cesos, a saber:

a) una lémpara 5 que sea fécil de cebar;

b) una lémpara 5 que sea diffcil de cebar;

c) una lémpara 5 que rehuse ser cebada,

Supongamos ahora que los terminales 1 y 2 de
la figura 1 estén conectados a la fuente de suministro
en un instente t,. Hasta el instante %, solamente esté
en funcionamiento la parte del cebador designeda por'

7 8 29, en la figura 1. Esto significa que el transis-
tor auxilier 30, con su circuito de control, no tiene
todavia influencia sobre la operacién de cebado., El
tiempo que transcurre desde to hasta t1 es, de aproxima-
damente 1,2 segundos. El voltéje de pico eantre log elec~
trodos de la lémpsra es entonces de unos 500 V. |

Desde el instante t1 al t2 el transistor auxil
liar 30 es conmutedo periddicamente al estado de conduc-
¢ion y al estado de no conduccidn, lo cual da por resul-
vado un voltaje aumentado entre los electrodos 4 y 6 de
la lémparas, tal como se ha especificado en la descrip-
citn de la figura 1. El tiempo que transcurre desde t,
haste t,. es de aproximadamente 0,1 segundos. El volta-

2
je de pico entre los electrodos de la lampara es enton—
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ces de unos 800 voltios.

Después del instunte ty el transistor auxi-
liar 30 bloquee el funcionamiento del cebador. Entonces
entre los electrodos de la lémpara se encuentra el vol-
taje de la red.

Cuando se enciende la lampara 5, el procedi-
miento de cebador indicedo sera inmedistemente inte-
rrunpido y ¢l voltaje entre los electrodos 4 y 6 de
la lémpera se hard inmediatamente igual &l voltaje de
funcionamiento de la lédmpera. Entonces no es hecho ac-
tuer el cehador por la asccion del diodo Zener 26, cuyo
voltaje de umbral (150 V) es més alto que el voltaje de
funcionemiento (100 V) de la lémpara 5.

En el caso antes mencionado g de la lampara
que es fécil de encender, el procedimiento de cebeado es
ya interrumpido entre los instantes to y 5. Est§ sig-
nifica que el voltaje entre los electrodos 4 y 6 de la
lémpara serd ya igual el voltaje de funcionamiento B
de la lémpara (eproximadsmente 100 V) en un instante
entre ity y t1.

En el caso b de 1a lampsra que es diffcil de
encender, el procedimiento de cebado es interrumpido en-
tre los instantes t1 Ni te.

" En el caso ¢ de le lémpara que rehusa encen-

derse, el voltaje entre los electrodos de la lampars
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sigue al voltaje de la red (220 voltios) después del
instente %,. El transistor euxiliar 30 (véase la figura
1) es entonces permenentemente conductor, de modo que

no se efectien més intentos de cebado.

REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nueva que

se presentan para que sean objeto de esta solicitud de
Patente de Invencidn en Espafia, por VEINTE atios, son
los que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

‘ 12.- Un dispositivo para cebar y_alimentar una
lampara de descarga luminosa en gas y/o en vapor, la
cual esta provista de dos electrodos, estando provisto
e; dispositivo de dos terminsles de entrada, lda cuales
éstén destinados a conectarse a una fuente de voltaje
de corriente alterna, cuya frecuencia es inferior a
100 ¢/s, estando los dos terminales de entrada -durante
el cebado y la alimentacion de la lémpara- interconectadss
por medio de un circuito en serie que comprende al menos
wna inductancia de estabilizacion y la lémpara, mientras
que los dos electrodos de la ldupars estén interconec—

tados por medio de un cebudor que comprende un primer
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elemento de conmutacion semiconductor, mientrss que, en
paralelo a un ramal que comprende dicho elemento“éevcon—
mutacion semiconductor, hey previsto un circuito de con-
trol del primer elemento de conmutacion semiconductor,
comprendiendo ese circuito de control al menos un pri-
mer condensador, un transistor euxilier del cebador Que
deriva por lo menos al primer condensador, mientras que
la bage del transistor auxiliar esté conectada a un cir-
cuito de control, a ssber, a una unidn de una primera
resistencia y un segundo condensador, los cuales estén
conectados en serie y que estan en paralelo con el re-
mal que éomprende el primer elemento de conmutacion
é!emiconductor, caracterizado porque la base del treansis-
tor auxiliar esté conecteda, @ través de un elemento de
umbral sensidble el voltaje, a la unidn de la resisten-
cla y el segundo condenssador, y porque los electrodos

de la lémpars estén conectados por un tercer condensador
¥y porque hay incluida una segunda inductencia en la co-
nexidn con los electrodos de la lémpara al primer ele-
mento de conmutecion semiconductor,

28,- Un dispositivo seglin la reivindicacidn 18,
caracterizado porque hay incluido un puenite de diodos
entre los electrodos de la lémpera y el primer elemento
de conmutacion semiconductor, siendo el primer elemento

de conmutacion semiconductor un transistor que esté si-
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tuedo en un ramal centiral de ese puente de diodos.

38.- Un dispositivo segin la reivindicacion
2%, caracterizado porque el elemeato de umbral-sensible
al voltaje es un primer diodo Zener.

44.- Un dispositivo segin la reivindicacidn
38, caracterizado porque el circuito de control del
transistor auxiliar comprende una conexion en serie de,
por este orden, la resistencia, un primer diodo, el pri-
mer diodo Zener y un cuarto condensador, mientras que
los gentidos de paso del primer diodo y del diodo Zener
se apuntan wno a otro, estando el circuito en serie del
primer diodo, el primer diodo Zener y el cuarto conden-
gsador, derivado por un circuito en serie de una segunda
resistencia y el segundo condensador, mientras que el
segundo condensador y también el euarto'condensador eg-
tén derivados cada uno de ellos por una resistencia,

58,- Un dispositivo segin la reivindicacion 48,
caracterizado porque el circuito de control del transis-
tor auxiliar comprende ademés un divisor de voltaje no
capacitivo, el cual esta conectado en parslelo al ramal
que comprende al elemento de conmutacion semiconductor,
estando conecteda la toma de ese divisor de voltaje, a
través de un segundo diodo, a la union del primer diodo
y el diodo Zener, mientras éue gl sentido de paso del

gsegundo diodo espuntas & la unidn Ultimamente mencionada.

- 24 -



68,- Un dispositivo segin las reivindicaciones
18, 28, 38, 48, o 52, caracterizado porque un segundo ele-
mento de umbral sensible al voltaje esta en el ramsl que
contiene al primer condensador y el cual esté conectado
5 en paralelo con el primer elemento de conmutacidn semi-
conductor.
72.~ Un dispositivo para cebar y alimentar
ung lémpara d? descarga luminosa en gas y/o en vapor.
Tal y como se ha descrito en la Memoria que
10 antecede representado en los dibujos que se scompafian y
para los fines que pe han especificado.
Esta Memoria consts de veinticinco hojas es-

erites a maquina por una sola cara.

Medrid, =3 MAR, 1976

24.2.76 - 25 -
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